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一、报告报价

《2022-2028年中国氮化镓（GaN）市场竞争状况分析与前景预测报告》信息及时，资料详实

，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客

户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业

战略发展定位不可或缺的重要决策依据。
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二、说明、目录、图表目录

        氮化镓作为第三代半导体材料，有更高的禁带宽度，是迄今理论上电光、光电转换效率

最高的材料体系，下游应用包括微波射频器件（通信基站等），电力电子器件（电源等），

光电器件（LED照明等）。

        目前采用氮化镓的微波射频器件主要用于军事领域、4G/5G通讯基站等，由于涉及军事安

全，国外对高性能氮化镓器件实行对华禁运。因此，发展自主氮化镓射频功放产业，有助于

打破国外垄断，实现自主可控。

        得益于GaN可处理更高频率和更高能效的电源，相比硅组件，GaN可以在尺寸和能耗减半

的条件下输送同等的功率，从而提高功率密度，帮助客户在不增大设计空间的同时满足更高

的功率要求。而大范围的5G网络覆盖要求运营商部署更高功率和运行频率的设备，GaN的功

率密度优势可以满足他们的需求。

        据调查数据显示，截至2017年12月底中国4G宏基站数量为328万座。中国5G宏基站数量有

望达到500万座，为4G基站数量的1.5倍。宏基站建设将会拉动基站端GaN射频器件的需求量

，考虑到5G基站的建设周期，预计到2023年基站端GaN射频器件规模达到顶峰，达到112.6亿

元。2019-2024年基站端GaN射频器件规模及预测

        智研数据研究中心发布的《2022-2028年中国氮化镓（GaN）市场竞争状况分析与前景预

测报告》共八章。首先介绍了中国氮化镓（GAN）行业市场发展环境、氮化镓（GAN）整体

运行态势等，接着分析了中国氮化镓（GAN）行业市场运行的现状，然后介绍了氮化镓

（GAN）市场竞争格局。随后，报告对氮化镓（GAN）做了重点企业经营状况分析，最后分

析了中国氮化镓（GAN）行业发展趋势与投资预测。您若想对氮化镓（GAN）产业有个系统

的了解或者想投资中国氮化镓（GAN）行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

         本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等

数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及

市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数

据主要来自于各类市场监测数据库。
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布臵小基站组成微蜂窝网络。由于小基站不能对宏基站造成干扰，频率较宏基站更高，

以Sub-6GHZ为主，GaN射频器件是很好的选择。据测算数据，中国5G网络小基站需求约为宏

基站的2倍，即需要1000万站小基站。按照每个小基站需要2个放大器，小基站建设进度落后

宏基站1年测算，到2024年基站端GaN射频器件规模达到峰值，可达9.4亿元。2020-2025年中
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